
第18回(2013年度) 福井セミナープログラム
日時：　2013年 8月7日（水）～ 9日（金）
セミナー会場：　福井大学遠赤外領域開発研究センター5Fコロキウム室
（〒910-8507 福井市文京3-9-1 事務室 Tel ; 0776-27-8680, Fax ; 0776-27-8770）
懇親会会場：　　福井大学遠赤外領域開発研究センター及び
桑島 史欣 准教授 宅（福井県福井市平尾町12-34）
福井セミナープログラム
8月7日(水)　　福井大学遠赤外領域開発研究センター　コロキウム室
	講演時間
	演題
	講演者（所属）

	09：00 ～ 9：15
	開会挨拶
セミナー説明（スケジュール，移動，
宿泊など）
	永瀬 友大 (福井大物理工)
竹嶋 大貴 (福井大物理工)

	09：15 ～ 11：45
	THz帯のメタマテリアル特性 

(2時間30分講演)
	高野 恵介 (大阪大学レーザー研)

	11：45 ～ 13：15
	昼食 (90分）
	

	13：15 ～ 14：15
	Dynamic Nuclear Polarization and Spin Relaxation in Si:P at Ultralow Temperatures and in Strong Magnetic Fields (60分講演)
	Jarno Jarvinen (University of Turku (Finland))

	14：15 ～ 14：25
	休憩 (10分)
	

	14：25 ～ 15：25
	利得変調半導体レーザーにおける時間ジッタの見積もり (60分講演)
	和田健司 (大阪府立大学工学部 第2学群 電子数物系)

	15：25 ～ 15：35
	休憩 (10分)
	

	15：35 ～ 15：50
	テラヘルツ波イメージングにおけるフィルタ処理と画像処理 ( 15分講演)
	福地 哲生 (電力中央研究所)

	15：50 ～ 16：05
	テラヘルツカメラによる塗膜下発錆検出への画像解析の適用 ( 15分講演)
	布施 則一 (電力中央研究所)

	16：05 ～ 16：20
	半導体レーザーカオスを用いたテラヘルツ波発生におけるバイアス電圧の影響 
(15分講演)
	白尾 拓也 (福井工業大)

	16：20 ～ 16：30
	休憩 (10分)
	

	16：30 ～ 16：45
	未定  (15分講演)
	山口 貴弓 (福井大電気電子工)

	16：45 ～ 17：00
	フェムト秒パルスレーザーパルスを用いたテラヘルツ時間領域コヒーレントラマン分光 (15分講演)
	斉藤 勝哉 (福井大物理工)

	18 : 00 ～      
	懇親会 (桒島先生宅)
	


8月8日(木)　　福井大学遠赤外領域開発研究センター　コロキウム室
	講演時間
	演題
	講演者（所属）

	09：00 ～ 11：30
	フェムト秒チタンサファイアレーザーの作り方 (2時間30分講演)
	菜嶋 茂喜
(大阪市大工学部電子物理工学科)

	11：30 ～ 11：40
	休憩 (10分)
	

	11：40 ～ 11：55
	Cherenkov位相整合EOサンプリングにおけるTHz波の周波数分解検出 (15分講演)
	永瀬 友大 (福井大物理工)

	11：55 ～ 12：10
	研究発表 (15分講演)
	小澤 慎平 (福井大物理工)

	12：10 ～ 13：40
	昼食 (90分)
	

	13：40 ～ 14：40
	光子再考?時間・空間・量子化?  (60分講演)
	礒島 隆史 (理化学研究所)

	14：40 ～ 14：50
	休憩 (10分)
	

	14：50 ～ 15：05
	金属テーパー構造結合平行平板導波路のテーパー長・平板長に依存するテラヘルツ波の伝搬特性 (15分講演)
	岩崎 宏紀 (福井大電気電子工)

	15：05 ～ 15：20
	未定 (15分講演)
	竹嶋 大貴 (福井大物理工)

	15：20 ～ 15：35
	未定 (15分講演)
	辻 新生 (福井大電気電子工)

	15：35 ～ 15：45
	休憩 (10分)
	

	15：45 ～ 16：00
	テーパー構造結合平行平板導波路のテラヘルツ応答の対称性 (15分講演)
	岩村 信平 (福井大電気電子工)

	16：00 ～ 16：15
	テラヘルツ時間領域分光を利用した金属メッシュデバイスの構造パラメータ解析
(15分講演)
	堤 太志 (大阪市大工)

	16：15 ～ 16：30
	 金属構造物における表面波の研究 

(15分講演)
	堀田 宏樹 (大阪市大工)

	16：30 ～ 16：40
	休憩 (10分)
	

	16：40 ～ 16：55
	金属メッシュデバイスの斜入射時に発生するDip構造の解明 (15分講演)
	江原 宜伸 (大阪市大工) 

	16：55 ～ 17：10
	テラヘルツエンハンスメントに向けたチタンサファイアレーザーの製作 (15分講演)
	下井 陵平 (大阪市大工)

	17：10 ～ 17：30
	B4の研究概要発表(各5分)
	

	18：00 ～ 　　　
	懇親会(福井大学遠赤センター)
	


8月9日(金)　　福井大学遠赤外領域開発研究センター　コロキウム室
	講演時間
	演題
	講演者（所属）

	09：00 ～ 11：30
	THz-TDSの基礎 (2時間30分講演)
	森川 治 (海上保安大学校)

	11：30 ～ 11：40
	休憩 (10分)
	

	11：40 ～ 12：10
	超収束効果を用いたEOサンプリングの高感度化 (30分講演)
	都築 聡 (福井大物理工)

	12：10 ～ 12：25
	閉会挨拶 (15分講演)
	桑島 史欣 (福井工業大)
谷 正彦 (福井大遠赤セ)


備考：
(1)　15分講演の場合は10分発表，質疑応答5分，1時間講演の場合は40分発表，質疑応答20分, 3時間講演の場合は2時間40分発表, 質疑応答20分をそれぞれ目安とします。5分発表は基本的には質問なしとします。
(2)　会場ではパソコン接続のプロジェクターを使って講演・発表していただきます。ご自分のノートパソコンもしくは発表ファイルを保存したUSBメモリをご持参ください。
(3)　食事代は頭割りで実費を徴収させていただきます。

